BF180

Typ tranzystora: tranzystor krzemowy
Firma: UNITRA-CEMI

c 8 Wykonanie: tranzystor krzemowy planarny
\i :\S i N n-p—nf malej moc'y bardzo vs{ielkiej czestotli-
& A : = wosci, w obudowie metalowej TO-72
t [/\%B\ + Zastosowanie: przedwzmacniacze z automa-
L i -~ tyczna regulacja wzmocnienia w pasmie
— 5 = ’ UHF, glowice w.cz. odbiornikéw TV na
IV —V pasmo
Rys. 1-466. BF180 Typy podobne: BF180 (Ses, Ph, Tel, RTC),
2N918, BFX62
Wartosci charakterystyczne!
min typ
Icpo 10 nA | przy Ueg =20V
Uriceo 20 V| przy Icgo = 2 mA
Usr)Eso 3 V| przy Iggo = 10 pA
hyg 15 45 przy I =2 mA, Ugg =10V
fr 650 MHz | przy Ic = 2 mA, Ugg =10V, f= 100 MHz
F 5 dB | przy Io =2 mA, Ugg =10 V, f= 800 MHz,
R, =50 Q
WartoSci graniczne
Ucp max 30 A\ L max 175 G
Urpwiax 3 v Y 200 mW
IC max 20 mA
D tamp = 25°C
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Rys. 1-467. Charakterystyki wyjSciowe

Rys. 1-468. Charakterystyka sterowania na-
pigciowego
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Rys. 1-469. ZaleznoSci parametru yiq od Rys. 1-470. Zalezno$¢ parametru y;z; od
czestotliwosci czgstotliwosci
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Rys. 1-471. Zalezno$¢é parametru y,q, od Rys. 1-472. Zalezno$¢ parametru yzz, od

czestotliwoscei czestotliwosci



